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® Abschirmgehfiuse fur Mikrowellenschaltungen 
(§) Ein einfsch herstellbares Abschirmgehause fur Mikro- 
wallenschaltungen mit mehreran gegeneinandar abge- 
schlrmton Kammern wefst auf der Innensefte alnes das 
GohSuse (1) verachllel&enden Dockels (3) em Substrat (4) 
au8 emem Polymar mIt dann eingeiagerten Mataltparti- 
keln auf, wobei an dam Substrat {4} Stega (5, 6, 7, 6} an- 
geformt sind, walche bei Bufgesatrtam Deckel (3) die 
TrennwSndo zwischen den Kammern bilden. 
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Bcschreibung 

Sland dcr Tcchnik 

Die vorliegcndc Erfindung bclriffl cin Abschiimgchause 5 
nirMikrowcUenschallungen, in dcin sich iiiehrere gegenein- 
onricr ahgcschirmlc Kommcm hefinden, in dencn Schol- 
tungseinhdtei) angeordnct sind, die gegcnseitig elektroma- 
gnetisch cntkoppcll sein soUen, wobei auf der Innensciie ei- 
nes das Geh9use verscfalicBcndcn Deckels cin Substrat aus lo 
einein Polymer mil daiin cingelagertcn Meullpanikeln auf- 
gcbrachl ist. 

Ein derartiges Abscbinngehause ist aus der US 5,397.854 
bekannl. In deiii Gehause befinden sich IWnnwamle, welchv 
die Kauunem bilden. Das auf der Innenseile des GehUuse- 15 
deckels aufgebrachie Substrai weisi Ausnehmungen auf. 
worin die IVcnnwande hineinragen. 

Aus der DE 35 04 726 CI ist dn mehrkamniriges Ab- 
schinngehfluse bekannu bei dem die lYennwlnde zwischen 
den Kammem durch Fedciblechsireifen gebildet wcrden. 20 

Aus dcr DE43 19 965 Al isi cs bckanni, in Trcnnfugcn 
dcs CchSuses, z. D. zwischen Deckel und CchauscwUnden, 
ein Dichiprufil einzufugtn. das aus eineni elaslischen Sili- 
konpolymer mil eingclageiten Mciallpanikcln bcsichu 

Aufgabe der vorlicgcnden Erfinduog ist cs. ein Abschirm- 2S 
gehause der etngangs genannten An anzugeben, das mil ei- 
nem m5gUch$t gcxingen Aufwand hcrstellbar isL 

^^rtcilc dcr Hrfindung 

Die gcnannle Aufgabe wird gemSC den Merkmalcn dcs 
Anspnichs 1 dadurch gcldsl, daS auf der Innenseile eincs 
das (lehduse verschlieBenden Deckels ein Substrat aus ei- 
ncm Polymer mit darin cingclagertcn Mctallpartikcln aufge- 
bracht ist, wobei en dem Substrat Stcgc angeformt sind. wd- 35 
Che bei aufgescutcm Deckel die Trcnnwande zwischen den 
Kaiuinem bildcn. Das Substrai mil seinen die Kairunem bil- 
dcnden Stegen kann auf die Inoenseite des Deckels aufge- 
gossen wcrdcn. Dabci kann einc bcliebige Struktur des Sub- 
slrals mit Stcgen ohne groBcn Aufwand rcalisien wcrdcn. 40 
Das Substrat aus eincra Polymer mil darin eingelagcnen 
Metallparxikelji erfUlU nicht nur etne Abschirmfunkiion. 
sondcm bcdampft auch glcichzcilig uncrwtinschlc Rcso 
nanzftequenzcn in den Kammem. 

OeroUB einem Unteranspruch bestehl das Substrai vor- 45 
zugswdsc aus dner mil Eiscnpul ver gerulhen Silikoranasse. 

Zeichnung 

Anhand eines ia der Zeichnuog dargestellteo Ausfuh- so 
rungsbeispieb wird nachfolgend die Erfindung tiSher eriiiu- 
ten. Es zcigcn: 

Fig. 1 dn gedffnetes Abschinngchiiuse mileiner Sicht in 
das Innere des GebSiuses und 

Fig. 2 dasselbe AbschirragehSuse mit einer Sicht auf die 55 
Innenseile seines Deckels. 
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werden. daB dadurch keine clektromagneiische Energie ab- 
gesirahll wird. In einem solchen AbschirmgehSuse bcfinden 
sich in dcr Rcgcl mchrerc Schahungseinhcircn. die ebcnfalls 
gegeneinandcrelcktroraagneiisch abgcschirmt werden mils- 
sen. Dcshalb wcrdcn ira Innem dcs GebSuses 1 mchrere 
Kaimnem zur Aufnahirie einzebier gegeneinander elekLn> 
magnetisch zu enikoppelnder Schallung.^cinhcilen realisiert. 

Wie die Kammem im Abschirmgehause 1 gebildet wcr- 
dcn. zdgl die Fig. 2, in der eine perspektivische Anacht auf 
die Innenseile dcs GchSusedeckels 3 dargeslelll isl. Auf der 
Innenseile des Deckels 3 ist ein Subsirai 4. das aus einem 
Polymer mil darin cingcbgcrtcn MctaUpanikcln bcsichi, 
aufgcbrachl. Vorzugsweisc ist das Substrat 4 eine mil Eiscn- 
pulver gefullle Silikonmasse. An der dem Inneren des Gc- 
hiiuses 1 zugewandlen Seile isl das Subsirai 4 mil tiiehrvren 
Stegen 5. 6. 7, 8 versehen, die bet aufgeseiziem Deckel 3 die 
IVennwSnde zwischen den cinzclnen Kammem im Ab- 
schirmgehSuse bilden. VAc das AusrOhrungsbei spiel in Fig. 
2 andeuteu kOnnen die Siege 5, 6. 7, 8 eine beliebig kompli- 
zierce Suuktur haben. 

Das Substrat 4 mit scincn Stcgen 5, 6, 7, 8 kann fcrti- 
gungstechnisch auf einfache Weise mil ciner Iwn auf die 
Innenseile des Deckels 3 aufgegussen werden. Die Siege 5, 
6, 7, 8 liegen bei aufgeseiziem Deckel 3 formschlQssig auf 
dem Boden dcr Karamer 2 auf uod kOnnen zusSizlich mit 
Durchmhrungen 9, 10. 11 fUr Veibindungsleitungen zwi- 
schen den cinzelnen Scbaltungseinheiten veisehen werden. 

Die aus Polymer nui eingelagerten MeiaUpanikeln becge- 
stcllicn Stcgc 5, 6. 7, R hahcn nicht nur die Funklion von Ah- 
schimiwfindcn, sondcm hcdSmpfcn glcichzcilig auch noch 
unerwQnschte Resooanzliequenzen in den iCammem. 

PatentansprUche 

1. Abschirmgehause filr Mikrowellcnschaliungen. in 
dem sich mehrcre gegeneinander abgcschirmte Kam- 
mem bcfinden, in dcnen Scbaltungseinheiten angeorxl- 
nei sind, die gegenseitig elektromagDetisch enikoppelt 
sein solten, wobei auf der Innenseile dnes das GehSuse 
(1) verschlieBenden DeckeU (3) ein Substrat (4) aus ei- 
nem Poly n^er mit darin eingelagerten Metallpartikeln 
aufgebracht ist, dudurch gekennz4;lchne(, daB an dem 
Substrat (4) Sicgc (5, 6, 7, 8) angcfonnt sind, wclchc 
bd aufgeseiziem Deckel (3) die TVennwandc zwischen 
den Kammem bilden. 

2. Abschirmgehause nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzcichnet, dafi dan Polymer mil darin eingelagerten 
MctaUpanikcln cine mil Eiscnpulvcr geftillic Silikon- 
masse ist 
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Beschreibung eines AusfUhrungsbeispiels 

In der Fig. I ist ein Abschirmgehause 1 perspektivisch 60 
daigeslelli mit einer Ansicht in das Innere des Crehliuses. 
Das Abschirmgehause weist eine einzige gnoBe Kammer 2 
auf, die z. B. frastechnisch aus einem Meiallblock herausge- 
arbeitet werden kann. Diese Kammer 2 dient zur Aufnahroe 
von Mikrowellenschaliungen. die nach auBen elektroraa- 65 
gnciisch abgeschirmi werden soUcn. Mil clncra Deckel 3 
wird das Gehause 1 verschlossen. Die Trennfuge zwischen 
den GehausewUnden und deiu Deckel uiufi so abgedichiei 
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